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Programa
1. Guias de ondas retangulares. Modos de propagagéo. Freqiiéncia de corte. Atenuagio.
2. Estruturas planares. Equacionamento de microlinhas de transmissdo. Impedancia

caracteristica e comprimento elétrico. Stripline, microfenda e guia de onda coplanar.

3. Elementos passivos concentrados — indutores, capacitores e resistores. Componentes em
tecnologia planar. Efeitos parasitas e comportamento em freqiiéncia. Modelos de circuito
elétrico equivalente em microondas. Tecnologias de fabricago.

4. Propriedades basicas de divisores e acopladores de microondas. Divisor de poténcia
resistivo. Divisor de poténcia de Wilkson. Acoplador hibrido de 90°. Acoplador hibrido de
180°. Acoplador direcional de linhas acopladas.

5. Redes de casamento de impedancia. Projeto de redes de casamento de impedancia
usando Carta de Smith. Rede em “L". Adaptacdo de impedancia usando toco simples e
toco duplo. Transformador de A/4. Transformador multissegao. ‘

6. Parametros de espalhamento de quadripolos. Matriz ABCD. Aplicagbes em projeto e
caracterizacdo de circuitos de microondas.

7. Transistores de microondas. Transistores de efeito de campo MESFET e HMET.
Transistores bipolares — BJT e HBT. Caracteristicas DC e RF. Modelos lineares dos

transistores.

8. Amplificadores de microondas a transistor. Tipos de amplificadores. Projeto de
amplificadores usando parametros de espalhamento e CAD de microondas.

9. Osciladores de microondas a transistor. Tipos de osciladores. Projeto de osciladores de
microondas usando teoria de resisténcia negativa e CAD de microondas. Circuitos

ressonantes.




10.  Circuitos Integrados de Microondas — MICs. Caracteristicas gerais. Componentes ativos e
passivos de MICs. Tecnologias de fabricago: filme fino e MIC em substrato flexivel.

11.  Circuitos Integrados Monoliticos de Microondas — MMICs. Componentes ativos e passivos.
Modelo dos componentes. Projeto de MMICs. Etapas de projeto e de tecnologia de
fabricagao.
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